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Information

DL 038 D Vorlidufige technische Daten

Internationaler Vergleichstyp: SN 74 LS 38 N

4 NAND-Leistungsgatter mit offenem Kollektorausgang
und je 2 Eingangen

in Low-Power-Schottky~-Technologie
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Abmessungen in mm

19,5 max. 47,5’10 125

21.2.1.2.14 TGL26713
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Gehduse DIL-=Plast

Bauforms 21.2+1.2.14 nach TGL 26 713
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AnséhluBbelegyngﬁund-1bgisches Schaltbild
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Grenzwerte, gultig fur den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung

' Eingangsspannung fur Dioden-
eingénge

Betriebstemperaturbereich

Betriebsbedingungen

Bétriebsspannung
 Uhgebungstemperatur
H-Ausgangespannung
L-Ausgangsstrom
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Einstellwerte wie Betriebs~- U
bedingungen , _ IL
Eingangsclampingspannung . . ,
s - 4,78 V, -I; = 18 mA =Urk
H-Ausgangsstrom
US = 4'75 V"UIL = O,S Y, IOH
UOHF- 5'5 V
L-Ausgangsspannung |
Ug =-4,75 Vs Upy = & Vs YoL
.IOL = 24 mA
H-Eingangsstrom
| Ui =7 Vv |
L-Eingangsstrom
S;romaufnahme bei H am Ausgang
Ug = 5,258 V, UL = ov L
Stromaufnahme bei L am Ausgang
Ug = 5,25 V, UIH.-'4,5 ' Is

Eingangsspannung | U
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Dynamische Kennwerte ( d*a = 256 "C - 5 K, US = 5 V)

min. maxe.
signalverzdgerungszeit fir
Ubergang auf H am Ausgang
' 32 ns
c, = 45 pF, R = 667 5L tpLH
signalverzdgerungszeit fir
Ubergang auf L am Ausgang
28 ns
C, = 45 pF, R = 667 5L tpHL
Schaltung eines Leistungsgatters
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Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis DL 038 D
4
ERE=E elektronik
export-import

% veb halbleiterwerk frankfurt/oder
{ leitbetrieb im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1200 Frankfurt (Oder) - Postfach 379 - Telefon 460 - Telex 016 252

Voikseigener AuBenhandelsbetrieb

der Deutschen Demokratischen Republik
DDR -1026 Beriin, Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie

Tetefon: 2180 - Telex: 114721




